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a- Sekil-1b’deki degisimden ve (1) denkleminden yararlanarak Sekil-1a’daki
diyot modeline iligskin Is, C ve 6 parametrelerinin nasil belirlenecegini
arastiriniz. Parametrelerin belirlenmesi i¢in bir yontem oneriniz.
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Sekil-1. a) Diyot modeli, b)I-V’ karateristigi



b- HP4155 parametre analizorii yardimiyla bir Si diyot i¢in Is, C, 6 ve ra model
parametrelerini  belirleyiniz. Elde ettiginiz model parametrelerini
kullanarak (1) bagintis1 yardimiyla diyodun akim-gerilim karakteristigini
ciziniz ve 6lciim sonuclariyla karsilastirarak yorumlaymiz. Ongordiigiiniiz
olciim araligi icin bagil hatay1 hesaplayiniz.

Her ogrenci farkhi bir diyot iizerinde ol¢iim yapacaktir. Diyotlar Elektronik
Anabilim Dal'ndan saglanabilir. Ters yon karakteristiklerini belirgin bir bicimde
gorebilmek iizere, belverme gerilimi diisiik olan diyotlar kullaniniz.



